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ANALOG TÜMDEVRELER
(2.Yıliçi Sınavı)

Süre K  ders saatidir. Kendi not ve kitaplarınızdan yararlanabilirsiniz.  
Puanlama:  (35), 2 (30), 3 (35). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. ekil-1’deki gerilim kontrollü osilatör devresine ili kin

a) f-VK (frekans-kontrol gerilimi) ba ıntısını çıkarınız; devrenin çalı masını kısaca
açıklayınız. 

b) Frekansın de i im sınırlarını belirleyiniz. 
c) f-VK de i imini çiziniz. 

d) ∂f/∂VK kazancını hesaplayınız. 
   

2. ekil-2’deki MOS fark kuvvetlendiricisinde tranzistorlar için VT = 1V, W=6µm,

L=1µm ve k′=µ.COX = 15µA/V
2
 olarak verilmi tir. 

a) Giri   i aretinin de i im aralı ının ± 0.25V olması istendi ine göre ISS kutuplama 

akımına hangi de er verilmelidir? 

b) Fark kuvvetlendiricisinin e imini bulunuz. 

c) ∆RL/RL = %2, ∆VT = 2mV, ∆(W/L)/(W/L) = %2 olarak verilmi tir. Giri  dengesizlik 

gerilimini hesaplayınız. 

3. Ses frekanslarında gerilimle kontrol edilen kuvvetlendirici olarak kullanılmak üzere 

ekil-3’de gösterilen yapıda bir analog çarpma devresi tasarlanacaktır.  Devre ±5V’luk 

simetrik kaynakla beslenecektir. Her iki giri in birer ucu referansa ba lanacak (VX2 = 

VY2 = 0), giri  ve kontrol i aretlerinin de i im aralı ı ±2V olacaktır. Devrenin 

kazancının maksimum de erinin 5 olması öngörülmü tür.  stenen artları sa layacak 

ekilde eleman ve akım de erlerini belirleyiniz. Tasarımda izledi iniz yolu kısaca

açıklayınız. 
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